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【今後の展開 商品イメージ応用できる分野】

次世代ワイドギャップ半導体材料の単結晶育成技術を研究しており、
これら単結晶材料のキャリア濃度測定や微量元素分析等での連携を希望しております。
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p型化に向けた新たな可能性!!


